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Ukiad skiada sig¢ z czterech dwuwejéciowych multiplek-
seréw, 2z ktérych kazdy spelnia funkcje logiczng
Yn = sz An + DSg Bn' Selekcja danych na wejéciach.ﬁn,
Bn dokonywana Jjest przez podanie dwubitowego siowa na
wej4cia sterujace DS, s DSB /DATA SELECT/.
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UHndwyméww:m Tabela stan6w logicznych

We jScia Wyjscia
DS‘& DSB Yn
0 U $]
4 0 A
n
0 1 Bn
1 1 AT ER
n=20=3
Parametry dopuszczalne
/HSS = 0 V/
[ 2 Wartosé
Oznaczenie Nazwa Jedn.
7 min max
-UbD ‘Napigcie zasilania v ~0,5 +20
UI Napigole we jSciowe % -0,5 UDD 350 55
I Prad wejéciowy mA -10 i
PD Moc rozpraszana mW 500
ta b Temperatura otoczenia w czasie
= pracy
MCY 7heoooF °c =40 +85
MCY 64e.ceoN °c 0 +70
tstg i Temperatura przechbwywania % =55 +125
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Pérametry charakterystyczne statyczne

¥ Wartosé : Warunki pomiaru
Ozna- ) T. U U
czenie RS Ews Jedn. tamb min 22:¢ : Yamb max ; I 0 DD
min Dax min typ | max win max [Y} IVJ [V]
IDB Prgd zasilanis' 1 - |0,02 1 30 |0;5 5
w stanie spo- 2 0,02 2 60 0310 10
. ezynku jd
; &4 0,02 4 120 |0;15 15
20 0,04 | ‘20 600 |0;20 20
Urg Fapiecie wejdcio- 3,5 3,5 345 0,534,5 b
we W gtanie wyso- 7 X A
kim L/ 7 7 7 1;9 10
SR 11 11 1,5312,5]| 15
U, Napigecie wejécio- 135 1,5 1,5 0,534,5 5
::uw stanie nis- v 3 3 Y 1:9 10
& b I 1,5;13,5 15
T Prad wejéciowy uA 20,1 +107°| +0,1 +1 |o;18 | 18
] Naplecie wyjdoio- ¥ S L = ¥ . A0
OH vew'stanis myno- | ¥ Upp=0»05 Upp=0505| Tpp Upp=0505 0;0pn 5310315
m
Uor Napigcie wyjdcio- £
we w stanie nis- v 0,05 0 0,05 0,05 O;Unn 5310315
Kim ; ~ 1
/
Ion Prad wyjéclowy =0,64 B 8=0;51251-1 | -0,36 0;5 4,6 S
w stanie wysokim % -2 aeie -3,2 -1,15 035 2,5 5
=1,6 =1,3 =2,6 -0,9 0310 955 10
-4y 2 =34 -6,8 =2,4 0315 ] 113,55 15
Iog Prad wyjdclowy 0,64 0,51 1 0,36 0;5 0,4 5
w stanie niskim 4 1,6 1,3 2,6 0,9 0310 0,5 10
b4y2 i b 6,8 2,4 0315 1,5 15
tagb min = ~40°C  dla MCY 64....; 0°c dla MCY 7&....
0 i o
tnmb ey ™ +B5°C dla MCY 6ha...; +70°C dla H'C! Thaueo

Parametfy charakterystypzne dynamiczne

[tany = +25°C, t, = t, = 20 ns, C; = 50 PF, Ry = 200 kR/
Warto$é Warunki
Oznaczenie Nazwa Jedn. pomiaru
: typ LS Upp [V]
tPLH . Czas propagacji zmiany stanu 150 - 300 5
: ; z niskiego na wysoki e 60 120 10
Czas propagacjl zmiany stanu i
i z wysokiego na niski ] 20 190 L2
torn Czas narastania zbocza sy- | 100 200 5
gnalu wyjéciowego - 50 100 10
t Czas opadania zbooza sygna-
THL F ¥y S G5 LoNeE . 40 80 15
B :
Cr Pojemno4é AnoBy PE ? 123
wejéciowa . DSA'DSB ; PP 10 15
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